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Cechy D
= Bezindukcyjny X/ 53:!;!3
= Szkliwiony

= Wysoka gestos¢ mocy

= Maksymalna odpornos¢ na energie
= Ptaska konstrukcja do montazu PCB
= Moc rozpraszana nad ptytka

= Zgodny z RoHS, REACH

Zastosowanie

= Zasilacze impulsowe

= Systemy UPS

= Ttumiki pradu rozruchowego

» Rezystory roztadowujace kondensatory
= Uktady wstepnego tadowania

= Ograniczniki pradu

* Snubbery

Oryginalne rezystory firmy TELPOD wykorzystujg wykonane w technologii grubowarstwowej na podtozu z tlenku glinu do
zastosowan gdzie wystepujg przepiecia i przecigzenia. Ptaskie obudowy zapewniaja oszczedno$¢ miejsca, ponad 10 W/cal?
gestosci mocy, ktére wymagajg ponad 50% mniej miejsca na ptytce niz inne rezystory radialne. Chtodzenie konwekcyjne jest
zmaksymalizowane dzieki ptaskiej konfiguracji pakietu, ktéra rozprasza ciepto znacznie powyzej poziomu ptyty. Rezystory mocy
TELPOD majg 0 130% wyzszy zakres temperatur pracy niz konkurencyjne produkty o podobnej konstrukcji. Wieksza
powierzchnia i wysoka wydajnosé grubych warstw sprawiajg, ze wskaznik Energi impulsowej jest nawet o 30% wyzszy niz

produktéw konkurencji. Dopracowana konstrukcja eliminujgca obszary nadmiernego nagrzewania sie. Pionowy montaz
poprawia chtodzenie ptyty dzieki naturalnemu konwekcyjnemu przeptywowi powietrza i minimalizuje powierzchnie ptyty.
Wyprowadzenia z miedzi cynowanej lutowane po obu stronach w celu uzyskania trwatego i stabilnego potfaczenia.

Parametry techniczne

Zakres rezystancji
Tolerancja rezystancji

Moc znamionowa Py
Przecigzalnos$¢ impulsowa

Energia impulsowa

Wytrzymatos¢ dielektryczna
Wspétczynnik temperaturowy rezystanc;ji
Zakres temperatur pracy

Szkliwienie

24 x Py— szczegoty na str. 2,3.

72J ; 200ms impuls (patrz str. 3.) 130J ; 100ms impuls (patrz str. 3.)

TFPR 5 | TFPR 10
10Q...100 kQ
+10%, 5%, 1%

5W 10w

20 x Py — szczegoty na str. 2,3.
25 x Py — szczegoly na str. 2,3.

> bkV
0 £100 ppm/°C
-55°C ... +170°C
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Wymiary i materialy

Wymiary w [mm]
B 120,03 Wymiar TFPR 5 TFPR 10
A 25,4 (1,007) 25,4 (1,00”)
B 12,7 (0,507) 25,4 (1,00”)
STELPOD C 7,62 (0,30") | 17,78 (0,70")
TFPR
<
Protection Substrat
i v ubstrate
Overglaze A/ Al,03 96%

1040,2

Alloy

B = Resistor Lead
1 Thick film Tin Plated
0,5:0,03
/ Copper

P

c 0,2540,01

Krzywa obcigzenia
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Przecigzenie

Impulsowe obcigzanie rezystora statg moca

P — P[W ‘t ms t2 [ms
po ustabilizowaniu temepratury (bez radiatora) (W] 1 [ms] 2 [ms]

Certatt I okat TFPR 5 120 2 10
sztatt impulsu: prostokg

200 2 10
Czas impulsu: t; 0 - [ERRILY 250 2 20

Przerwa miedzy impulsami: t; 1 ' 2 t

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z dziatem technicznym.
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Energia udarowa

TFPR 5 TFPR 10

Energia [J]

dtugos¢ impulsu [ms]

Przecigzenie mocy

TFPR 5 TFPR 10

Moc [W]

dtugos¢ impulsu [ms]

Informacje do zamodwienia

Seria Rezystancja Tolerancja
TFPR 5 10Q,...,100kQ K =+10 % (standard)
XRx < 10Q < xxR < 1kQ xKx <10kQ xxK = i5%,
TFPR 10 F=+1%

Przyktad: TFPR5 100R J

TELPOD S.A. Dziat sprzedazy Dziat techniczny
ul.Pitsudskiego 63A Tel.: +48 (0)12 257 10 35 Tel.: +48 (0)12 257 10 12
32-050 Skawina Fax: +48 (0)12 257 10 13 mikrouklady@telpod.pl
www.telpod.eu zamowienia@telpod.pl
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